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摘要(译)

在像素区域中形成具有像素TFT，像素电容器CL的底部电极和存储电容
器Cs以及驱动电路区域中的n型TFT和p型TFT的液晶显示装置的方法是
披露。首先，在玻璃基板上依次形成透明导电氧化物层，金属层和n型重
掺杂硅层。此后，执行图案化步骤以定义用于上述设备的一些预定义区
域。在所有图案化表面上依次形成有源层和栅极氧化物层之后，进行另
一个图案化步骤以分别形成用于n型TFT的LDD区域的第一，第二和第三
保留区域。用于p型TFT的/漏区和用于像素TFT和Cs的LDD区。然后，为
上述TFT形成栅电极，为Cs形成上电极。随后，执行毯状nLDD植入。此
后，使用光致抗蚀剂图案作为掩模进行p型源极/漏极注入。在去除光致
抗蚀剂图案之后，在所有区域上形成钝化层。接下来，进行退火以激活
注入杂质。然后，通过进一步图案化n型重掺杂硅层和金属层，执行另一
种图案化工艺以通过图案化钝化层并形成CL的底部电极来形成接触。
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